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LA GOBERNADORA HOCHUL CELEBRA LA COLOCACIÓN DE LA ÚLTIMA VIGA 
EN EL NANOFAB REFLECTION DE NY CREATES, CON UN VALOR DE 

$1,000 MILLONES  
  

Futura sede del equipo de litografía EUV de alta apertura numérica de propiedad 
pública más avanzado de Norteamérica, que desarrollará y repatriará la próxima 

generación de tecnología de semiconductores  
 

La inversión de la gobernadora asegura $9,000 millones en inversión privada y 
consolida a Nueva York como líder mundial en I+D de chips semiconductores de 

próxima generación  
  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy la colocación de la última viga en el 
NanoFab Reflection, la piedra angular de la inversión de $1,000 millones de la 
gobernadora en el Complejo Nanotecnológico de Albany de NY Creates (NY Creates’ 
Albany NanoTech Complex). Esto marca un hito importante para la iniciativa de 
$10,000 millones y para la estrategia del estado de Nueva York de fortalecer el 
liderazgo en semiconductores en Estados Unidos. Las nuevas instalaciones albergarán 
el primer Centro de Litografía EUV de alta apertura numérica (NA, por sus siglas en 
inglés) de propiedad pública del país, con las capacidades de investigación y desarrollo 
de chips más avanzadas del mundo.  
  
El NanoFab Reflection, de 310,000 pies cuadrados, es un componente clave de la 
estrategia de semiconductores de la gobernadora y de su inversión en el creciente 
Complejo Nanotecnológico de Albany de NY Creates, que ya es el primer centro 
público-privado de I+D de semiconductores del país. El proyecto generará cientos de 
nuevos empleos permanentes en el sector de la alta tecnología, generará $9,000 
millones en inversión privada y aprovechará el potencial de la ampliación de las 
colaboraciones con universidades, programas de empleo y empresas globales de 
semiconductores. La ceremonia de la instalación de la última viga de acero en la 
estructura del NanoFab Reflection demuestra el progreso de su construcción según lo 
previsto. Se prevé que el edificio esté terminado para finales del próximo año.  
  
"Con este hito, damos un paso importante para asegurar el futuro de la investigación 
avanzada en chips aquí mismo, en el estado de Nueva York", dijo la gobernadora 
Hochul. "Esta inversión de $1,000 millones que conseguí para NY Creates allana el 



camino para crear buenos empleos, comunidades más sólidas y una economía de 
innovación que mantiene a nuestro estado competitivo a nivel mundial".  
  
El presidente de NY Creates, Dave Anderson, declaró: "Con la culminación del 
NanoFab Reflection, celebramos no solo un edificio, sino un nuevo capítulo en la 
innovación de semiconductores en Nueva York, hecho realidad gracias a la inversión 
estratégica de la gobernadora en las instalaciones y al equipo de EUV de alta NA, que 
ya actúa como un imán para atraer a la industria de todo el mundo. El Centro de EUV 
de alta NA representa las oportunidades de investigación y desarrollo con visión de 
futuro y de alto impacto para las que se creó Creates. Nos enorgullece que el enfoque 
constante de Nueva York en la I+D de chips, y nuestra trayectoria de resultados, hayan 
convertido a este lugar en el catalizador de tecnologías futuras en los años venideros".  
  
La presidenta, directora ejecutiva y comisionada de Desarrollo del Empire State 
Development, Hope Knight, declaró: "Bajo el liderazgo de la gobernadora Hochul, 
Nueva York continúa realizando inversiones estratégicas en investigación, desarrollo y 
fabricación para impulsar el ecosistema de semiconductores del estado. El hito de hoy 
representa el último paso para consolidar a Nueva York como el centro de la 
producción nacional de semiconductores. Al combinar fondos públicos y privados, 
NanoFab Reflection ayudará a impulsar nuevas innovaciones en este dinámico sector 
con la colaboración de socios clave del mundo académico y de la industria".  
  
NanoFab Reflection tendrá 50,000 pies cuadrados en salas blancas de vanguardia, 
construidas para respaldar la labor de I+D de semiconductores más exigente y 
vanguardista del mundo. El complejo albergará el equipo de litografía EUV de alta NA 
de ASML, la herramienta más avanzada del mundo para imprimir las diminutas 
características que impulsan los chips de próxima generación. El nuevo equipo de 
litografía EUV de alta NA, cuya llegada al Complejo Nanotecnológico de Albany está 
prevista para mediados de 2026, permitirá fabricar chips más potentes y rápidos para 
satisfacer las crecientes necesidades informáticas, a la vez que los hará más eficientes 
a nivel energético.  
  
Compromiso de la gobernadora Hochul con la industria de semiconductores  
El hito de hoy complementa el compromiso de la gobernadora Hochul de relocalizar la 
fabricación, la investigación y el desarrollo de semiconductores en el estado de Nueva 
York. Bajo el liderazgo de la gobernadora, el norte del estado de Nueva York ha 
experimentado una importante reactivación de la inversión en semiconductores. La 
creación del Centro de Litografía EUV en Albany refuerza el compromiso continuo de 
consolidar al estado de Nueva York como un centro global de fabricación de chips. 
Desde que la gobernadora asumió el cargo, el estado de Nueva York cuenta con el 
ecosistema de más rápido crecimiento del país para la industria de semiconductores. 
La gobernadora Hochul ha asegurado más de $124,000 millones en nuevas 
inversiones en la industria, que incluyen importantes inversiones de Micron, 
GlobalFoundries y líderes de la cadena de suministro de semiconductores como 
Edwards Vacuum, TTM, Menlo Micro y AMD. Las inversiones del estado de Nueva 
York en semiconductores contribuyen directamente a que Estados Unidos recupere la 



investigación y la fabricación de chips, lo que contribuye a asegurar las cadenas de 
suministro, impulsar la seguridad nacional y proteger la competitividad estadounidense. 
Para finales de la década, se fabricarán más chips en el norte del estado de Nueva 
York y sus alrededores que en cualquier otro lugar de EE. UU. El crecimiento de este 
ecosistema promete crear decenas de miles de empleos bien remunerados para los 
neoyorquinos y transformar radicalmente la trayectoria económica de todo el estado.  
  
El senador Charles Schumer declaró: "La finalización del nuevo y emocionante 
NanoFab Reflection supone un gran paso para el Centro Nanotecnológico de Albany, 
que se consolida como un complejo próspero y mundialmente reconocido de 
investigación y desarrollo de semiconductores de vanguardia, que impulsará el 
liderazgo en la fabricación de chips en Estados Unidos. Bajo el liderazgo de la 
gobernadora Hochul, Nueva York pronto albergará el primer y único Centro de 
Litografía EUV de alta NA de propiedad pública del país. Estas instalaciones albergarán 
la maquinaria más avanzada del mundo para la investigación de microchips y se 
convertirán en un banco de pruebas para los principales científicos, universidades y 
empresas estadounidenses, con el fin de garantizar que los próximos grandes 
descubrimientos tecnológicos se realicen aquí, no en China. Este hito de hoy es una 
prueba más de que el Nanotecnológico de Albany es el lugar ideal para mantener a 
Estados Unidos a la vanguardia de la industria de semiconductores, que impulsa 
nuestra economía".  
  
La senadora estatal Patricia Fahy declaró: "Hoy se marca otro hito en el camino de 
la Región Capital para convertirse en la capital de la investigación de semiconductores 
del país. A medida que avanzamos en el innovador Centro de Litografía EUV de alta 
NA del Complejo Nanotecnológico de Albany y su construcción, los beneficios para 
nuestras comunidades serán inmensos. La creación de empleos bien remunerados, 
tanto para personal altamente cualificado como para quienes no requieren estudios 
universitarios, el efecto multiplicador económico para las empresas y vecindarios 
circundantes, y las inversiones en nuestros campos locales de STEM y de investigación 
científica rendirán frutos durante años. Gracias a las sólidas inversiones realizadas 
tanto por la gobernadora Kathy Hochul, de la SUNY [Universidad del Estado de Nueva 
York], como por la Legislatura estatal, Albany y nuestra Región Capital son líderes 
nacionales en la vanguardia de la investigación en nanotecnología y semiconductores, 
liderando un avance tras otro, y me entusiasma ver el trabajo y el éxito a futuro".  
  
La asambleísta Gabriella Romero dijo: "La colocación de la última viga hoy en el 
NanoFab Reflection de $1,000 millones de NY CREATES marca más que un hito en la 
construcción: representa el compromiso inquebrantable de Nueva York de liderar el 
mundo en innovación de semiconductores. Inversiones interesantes como esta aportan 
investigación de vanguardia, empleos de alta calidad y crecimiento económico a largo 
plazo a nuestra región. Con este nuevo Centro de Litografía EUV de alta NA, Nueva 
York no solo se prepara para el futuro de la tecnología: lo estamos construyendo aquí 
mismo en Albany".  
  



El asambleísta John T. McDonald III, RPh, declaró: "Hoy celebramos un hito 
increíble para NanoFab Reflection y el Complejo Nanotecnológico de Albany de 
NY Creates. Nueva York continúa invirtiendo en el futuro de la industria de los 
semiconductores y consolidando su liderazgo en la industria, con sede aquí en la 
Región Capital. Gracias a la gobernadora Hochul, a NY Creates y a todos los 
colaboradores que siguen priorizando estos esfuerzos".  
  
La alcaldesa de la ciudad de Albany, Kathy Sheehan, declaró: "Gracias a la 
gobernadora Kathy Hochul por su incansable trabajo para asegurar un nivel de 
inversión líder a nivel nacional en el sector de la tecnología de semiconductores. Esta 
ceremonia de colocación de la última viga es otro gran hito para la ciudad de Albany, la 
Región Capital y el estado de Nueva York, que contribuye a la creación de empleos de 
clase mundial y bien remunerados en una industria del futuro. El compromiso continuo 
de NY Creates está consolidando el legado de Albany en el desarrollo de innovaciones 
de vanguardia y garantizará nuestro liderazgo mundial en investigación y desarrollo de 
chips semiconductores durante los próximos años".  
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